Si-npn-Planartransistoren

SF 121, SF 122, SF 123 Teil 1

Verwendung

Die Si-npn-Planortronsistoren der Typenreihe SF 121 bis
SF 123 sind flir die Anwendung im NF- und HF-Gebiet
vorzugsweise in Breitbandverst@rkern sowie fiir mitiel.
schretle Schalter vorgesehen.

Bouform

Die Abmessungen der Transistoren SF121--.5F 123 ent-
sprechen der Bouform B 3/25-30 nach TGL 11 811 {TO 5).

Der Kollektor ist mit dem Gehiiuse leitend verbunden
{Bid 1),

Maosse

Die Transistoren der Yypenreihe haben esine Maosse von
etwa 1 g.

Wiirmewiderstand

Die Wéarmawiderstinde der Transistortypen betragen

Rihja < 250 grdfW
Rinje = 60 grd/W
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fitd 2: Schaltung #ir die Schaklizeitmassung
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Si-npn-Planartransistoren
SF 121, SF122, SF123
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Bild #: Abhingigheit des Kollektorreststromes von des Kollekio:-
Basissponnung
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Bild 11: Gleichstromvarstiirkung ofs Funktion des Kollektorstromes
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Bild 13: Temperoturabhdngigkeit von Uy o0 und Wyy 0
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Bild 10: Temperaturabhéingigkeit des Koliekior-Basisreststromes

Bild 12;: Gleichstromverst@itkuag als Funktion de:z Koilektorstromes,
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Biid t4: Ubergangsireguent in Abhtingigkeit van Ugy und [

Bild 15: Abhingigkeit der Leerluulausgongskaptzitat von der

XoHektorspasnung
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